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	研究题目
	氧化物忆阻功能器件及其电路应用研究

	学生要求
	具有良好物理和电路基础，积极肯干，动手能力强的微电子专业学生

	项目简介：
随着互联网、物联网等技术的发展，处理高速、大容量、多类型、实时性的信息，成为信息技术发展的需求和面临的重大技术挑战之一。新型忆阻器件的提出和实现，为这种需求和挑战，提供了一种新的思路和途径。所谓忆阻器件是一种具有记忆功能的非线性两端无源器件，被称为独立于电阻R、电容C和电感L之外的第四种基本电路元素。通过向忆阻器施加方向、大小不同的电压，可以获得并记忆不同的阻值。类似于人类大脑搜集、获取信息的模式，可用来模拟大脑的某种功能，构造出基于忆阻器的类神经元功能的硬件，因此，忆阻器的引入，有可能设计构造出不同于以往的新功能电路。
本项目将基于本课题组在氧化物阻变存储器技术（RRAM）研究中所取得的国际领先水平研究成果的基础上，深入研究氧化物忆阻器的工作原理与物理机制、材料和器件结构设计与实现，研究探讨氧化物忆阻器的电路功能应用和实现技术，力图在基于忆阻器的信息系统的电路实现与设计技术等方面取得突破，为基于新一代忆阻器及其在信息技术中的应用奠定基础。



